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前  言

  GB/T39771《半导体发光二极管光辐射安全》分为两个部分:
———第1部分:要求与等级分类方法;
———第2部分:测试方法。
本部分为GB/T39771的第2部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出并归口。
本部分起草单位:杭州浙大三色仪器有限公司、杭州产品质量监督检测研究院、中国电子技术标准

化研究院、浙江三色光电技术有限公司、广州赛西标准检测研究院有限公司、国家灯具质量监督检验中

心(中山)。
本部分主要起草人:乔波、王建平、钱枫、赵英、刘秀娟、周钢、彭振坚、牟同升、许子愉、李俊凯。
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半导体发光二极管光辐射安全
第2部分:测试方法

1 范围

GB/T39771的本部分规定了半导体发光二极管(以下简称LED)的光辐射安全的一般要求、测试

要求、测试方法。
本部分适用于光辐射波长为近紫外和可见光区域(300nm~780nm)的单芯片或多芯片LED。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T20145—2006 灯和灯系统的光生物安全性

GB/T30117.2—2013 灯和灯系统的光生物安全 第2部分:非激光光辐射安全相关的制造要求

指南

GB/T39771.1—2021 半导体发光二极管光辐射安全 第1部分:要求与等级分类方法

SJ/T11394—2009 半导体发光二极管测试方法

SJ/T11395—2009 半导体照明术语

3 术语和定义

GB/T20145—2006、GB/T30117.2—2013、GB/T39771.1—2021、SJ/T11394—2009和SJ/T11395—

2009界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
入射孔径 inputaperture
用于接收LED光辐射的接收器有效入射口径大小。
注:又称接收孔径,单位为毫米(mm)。

3.2 
测试距离 measurementdistance
LED表观光源到测试设备入射孔径的距离。
注:单位为毫米(mm)。

4 一般要求

4.1 环境条件

LED的测试条件应当在产品相关文件规定的条件下进行。如果无规定条件,那么测试条件应遵循

如下要求:

a) 温度:25℃±3℃;

b) 相对湿度:不超过65%。
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